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MEMORTA DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR PATENTE DE INVENCION EN ESPARA
POR: "METORAS EN CIRGUITOS DE DESVIACION HORIZONTAL PARA -RECEPTORES
DE TELEVISION, A NOMPRE DE STANDARD ELECTRICA, S,A., DOMICILIADA
EN_MADRID, CALLE DE RAMTREZ DE PRADO N¢ 5
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Este invento se refiers a un oirouito de desviacién bori-
zontal para receptores de televisién oon altos potenciales de suminig
tro, utilizando un conmitador eleotrénico controlado y un diodo de
efionciae

Los cirocuitos de desviacién horizontal para potenoiasles
de suministro altos, por ejemplo de 220 a 250 voliios, hasta ahora
sélo se han realizado oon oircuitos equipados con tubos. Asi, un pen—
todo de potenoia sirve oomo conmutador controlado. Para recuperar la
energia se utiliza un diodo adicional que acciona con la denominade
Woonexién en serie" o bien en “conexibn en paralelo". Los oircuitos
de semiconductores han podido realizarse hasta ahora sélo para poten—
ciales de suministro relativamente bajos porque el potencial colector-
emisor admisible no podfa aumentarse arbitrariemente. Con tales dis-
posiciones de cirouito habfa que utilizar una unided de suministro de

energla relativamente costoss a fin de generar el potenclal de gumis~
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nistro relativamente bajo y una oorriente de suministro correspondien
temente alta. Asf, hasta ahora, en los receptores de televisidén do-
mésticos se han utilizado tubos para los circuitos de desviaci6n ho-
rizontal.

Muy recientemente, se han desarrollado itransistores oon
un alto potencial de pico hasta ahora no corriente entre &nodo y oé-
todo. Tales tiristors pueden funcionar con un potencial de suminigw
tro tan alto que el oosto de la unidad de suminisiro de energia no
es mayor que para los aparatos equipados oon tubos. Estos tirlstors
pueden hacerse no conductivos oon .una corriente de oonirol alta.

En oonsecuencia, se designan generalmente como "transis-
tores de desconexién"; perc se requiere una corriente anormalmen%e
alta pars hacer a estos tiristors no conductives y esta corriente es
casl ﬁan alta oomo la méxima corriente plco de &nodo. Esta corriente
pico de control pasa sblo desmpués de oontrarrestar el pobtencial zenex
de la ocarscterdistioa de control del tiristor. En consecusnoia; se re-
quiere una potencia momenténea relativamente alta para hacer el ti-
ristor no conductivos El paso impulsor tiene que acolonarse blsn oon
un potenoial de suminisiro bajo como antes, omitiendo asf la ventajs
del tiristor para altos potenociales de suminisiro, o las corrientes
de oontrol E&%en acoplarse entre el paso impulsor y el transistor de
gsalida por medio de un transformedor. Pero tal transformader de imw
pulsos ha de oumplir requisitos sxtremadamente sltos con respecto s
induoctancias de propagacibén. Ademds se requieren dos bobinas relabti~
vamente costosas para los circuitos de funcionamiento de tiristors
convencionales a fin de obtener una forma definida de los impulsos de
funcionamiento pars reducir las pérdidas de funoionamiento o arranque.

Es un fin del presente invento proporcionar una disposie-
oién de oircuito adecuads para altos potenciales asi como para un ao-

cionamiento oonceido de pasos de salids de transistor simples, de mo-
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3
do gque se puede utilizar un transistor, por ejemplo, oomo oscilador
para acoionar la disposicién de olroulto también accionadsa con un po~
tencial de suminisiro alto. Para un cirouito de desviaci&n horizontal
utilizado en receptores ds televisién aocionado con potendiales de
suministro altos y utilizando un conmitador eleoctrénico controlade ¥y
un diodo de eficacia, esto se consigue, segdn el invento por medio
de la utilizacién de la conexién en serie de un transistor y un tirig
tor como conmutador electrénico oontrolado‘ywla sefial de control se
lleva a la base dol transistor. Se oonsidera asf{ ventajoso introducir
gl transistor en el oircuito de c4todo del tiristor y un potencial
rositivo sustancialmente constanite se lleva al eleotrodo de control
del tirdstor que, junto con el potencial inversor o szener de entrada
del tiristor, es menor que el potencial colector-emisor edmisible del
transistor.

Una ventaja muy importaente de la disposicifn de circuito
oonsiste en que se consigue una proteccibn automitica oontra sobre-
carge®, por ejemplo, debidas a arcos de alto potencial. En el ciroui-
40 de tiristor convencional en el que el odtodo estd a tierra y el
tiristor se hace no conductivo a travds de une corriente negativa en
el electrodo de control, puede oourrir que inmediatgmente antes y du-
rante la corriente inversa de control pasa una oorriente extremadamen
te alta de tiristor-dnodo, debido a arcos de alito potenclal. En consg
cuencia, la corriente inversa de control es insuficiente para bacer
el tiristor no conductivo, de modo gque permansoe conductivo, la co-
rriente aloanza valores muy altos y finalmente el tiristor sze averia.
Se evita esto por medioc de la oonexién en serie del transistor y ti-
ristor segin el invento, porque el tiristor no se desconeocta por me=-
dio de una corriente de control sino a través de una interrupeién de

la corriente de cdtodo del tiristor debido a hacer el transistor no

conduotivo,
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Ademés, la disposioeibn de oircuito del invento tiene la
ventaja de que incluso el denominado "tiristor que no puede oconmutbar-
se fuers de cirouito" puede utilizarse. Las disposiciones de ciroui~
t0 con tales tiristors sélo han side apliocables hasts ghora en dispo-
siolones de circuito extremadamente complicadas on los gque durante el
4razo de retorno de lfnea, el tiristor es conductivo y no oonduciivo
durante el barrido de avanoe., La utilizacién del transistor en ol oir
cuito de odtodo del tiristor tiene la ventaja de que el iransistor
queda protegido con seguridad contra sobretensiones debido & la ca-
racteristica zener de la entrada del tiristor.

Se expliocarsi ahora en detalle la disposicibn de circuito
con ayuda de un ejemple mostrado en el adjunto dibujo, en el ousl 2
designa el transistor y 3 el tiristor conectado en serie, 1 represen-
ta el terminal de entrada del transistor al que se lleva, por ejemplo
una sefial de control reotangular desde un oscilador. Un potencial po-
sitivo de por ejemplo 5 voltios se aplica al terminal 4 y este poten-
cial se lleva al elsotrodo de control del tiristor 3 a través de la
baja resistencla Shmica en serie protectora 5. El diodo de eficacia
6 estd en paralelo con la oonexidn en serie 2, 3. Se¢ representa en 7
un oondensador que tiene una resonancia de auto-oscilacién, junto con
ol trensformador de linea 8 y la bobina de desviaocibn 9, de modo que
ge obtlene uns medis onda gque corresponde al perfodo de retorno desea-
doe Al terminal 10 se conecta el suministro de alta tensién. Se repre-
senta en 11 un reotifioador de alta tensidn del que puede derivarag:la
alta tensifn. Naturalmente, el diodo 6 puede también gccionarse en se~
rie oomo es actualmente convenocional en los cirouitos equipados con
tubos, si fuese posible més adelante fabricar tiristors com un poten—
oial inverso adn més alto. Cuando sl potencial rectangular, oonectado
al terminal 1, cambia & la direccidén positiva, ol transistor 2 se ha-

ce oonductivo. Asi, el potenocial en el ocitodo del tiristor 3 bajard z
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+ 0,4 V., de modo que ol electrodo de control del tiristor asume ve-
lores positivos con relacién al odtodo. El tiristor 3 en oonsecuencia
dispara. Si sl potencial reotangular coneotado al terminal { ocambia a
la direocién negativa, ol transistor 2 se hace no conductivo. Asi, se
bloguea tambidn la oorriente del tiristor y en consecusncia éste ae
desoconecta. Un impulso de retorno positivo aparece en el 4nodo del
tiristor oomo en las disposiciones de cirouito convencionales. El po-
tenoial del colector del transistor préecticamente no puede elevarse
por encima del potencial total aplicado al eleotrodo de oontrol del
tiristor y el potencial zener entre el elsotrodo de oontrol y el cé-
$odo de dicho tiristor. El modo de funoionamiento de los elemontos 6
a 11 no difiers do los utilizados en las disposioiones de ocirculto de
desvinolén convencionaloss

Bste invento ocorresponde & uns solicitud de patente formu-
lada en Alemania el 5 de Abril de 1967 sefialada ocon el Nim. St 26,703
¥ @8 aocoge, por lo tanto, a los benefioclos que otorgan los oonvenios

internacionales vigsntes.
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Los puntos de invencién propia y nueva que se presentan
rara que sean objeto de esta patente de veinte aflos, son los siguienw—
togs

1 - Meojoras en cirouitos de desviaoifén horizontal para re-
ceptores de televisidn, con altos potenciales de glimemtacifn, utiliw
zendo un conmutador elsctrénico controlade y un dicdo de eficacia, ca~
raoctorizados porque la oonexidn en serie de un transistor y de un ti-
ristor se utiliza como conmutador electrénico y la sefial de oontrol so
lleva a la base del transistor.

2 - Mojoras en circuitos de desviacibén horizontal segdn el

punto 1, caracterizados porgue ol transistor estd introducido on el

oirouito de o4todo del tiristor y un potenoial positivo sustanoialmen—
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to constante se lleva al electrodo de control de dicho tirigtor, qué,
Junto con el potencial zener de la entrada del tirisior, os menor que
el potencial colesctor—emisor admisible del transistor.

3 - Meojoras en cirouitos de desviacifén horizontal para
roosptores de televisidn.

Tel y como se describe en la memoria que antecede, repre—
sentado en los dibujos que se ascompafian y a los fines especificados.
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Bsts memoria oconsta de seis hojas escritas por una sola

oarsa.

wasse, 96 JUN 1968

«

2OUER VTEELL
‘EUGENIO BARRO3O

Secretario Coneral




STANDARD ELECTRICA, & A

CY S {78

4.8 K
FOQEMIC AR LT

Cmpar dev -
AR .




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



